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Prvni LED cCipy

na bazi nitridu galia na kiemikovém substratu
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Vyvojafi spole¢nosti OSRAM Opto Semiconductors
zhotovili prvni vysoce vykonné prototypy modrych
a bilych LED, ve kterych vrstvy nitridu galia vyzarujici
svétlo vyrostly na kiemikovém substratu o priiméru
150 milimetrd. Kifemik nahrazuje dosud bézné
uzivany safir, a to beze ztrat na jakosti. Jiz v pilotni
fazi projdou tyto nové LED Cipy testy v podminkach
praktického vyuziti, coz znamena, ze by se prvni
LED na kfemikovém substratu od OSRAM Opto
Semiconductors mohly objevit na trhu za pouhé
dva roky.

.Nase dlouholeté investice do vyzkumu se zacinaji vyplacet,
nebot se nam podafilo optimalizovat kvalitu vrstev nitridu galia
na kfemikovém substratu a dospéli jsme tak do bodu, kdy vykon
a jas dosahly konkurenceschopné Urovné. Zatézové testy, které
jsme dosud provedli, svédci o vysoké kvalité a vydrzi téchto LED,
coZ jsou dva nase charakteristické rysy”, uvedl Dr. Peter Stauss,
projektovy manazer OSRAM Opto Semiconductors. Spolec¢nost
se pysni hlubokymi odbornymi znalostmi ziskanymi béhem tfi-
cetiletého vyzkumu procesu rlstu umélych krystal (epitaxe),
ktery je zakladnim kamenem ve vyvoji novych vyrobnich tech-
nologii. Némecké Federalni ministerstvo skolstvi a vyzkumu tyto
aktivity financ¢né podporuje v rdmci projektové sité ,GaNonSi*”.

Vyhody kiemiku

Z nékolika dlivodu jde o prikopnicky vyvoj. Diky svému Sirokému
vyuziti v odvétvi polovodict a dostupnosti kiemikového substratu
o velkych primérech a jeho vyte¢nym tepelnym vlastnostem
predstavuje kfemik atraktivni a levné feSeni pro trh s osvétlenim
v budoucnosti. Parametry jakosti a vykonu LED cipl osazenych
na kfremikové podlozce dosahuji hodnot Cipl na bazi safiru:
modré UX:3 Cipy ve standardnim Golden Dragon Plus pouzdru
dosahuiji rekordniho jasu 634 mW pfi 3,15V, coz pfedstavuje 58
procentni Ucinnost. Jedna se o vynikajici hodnoty pro 1 mm? Cipy

pfi 350 mA. V kombinaci s konven¢nim luminoforem ve stan-
dardnim zapouzdfeni — jinymi slovy, jako u bilych LED — odpovidaji
tyto prototypy 140 Im pfi 350 mA s Ucinnosti 127 Im/W pfi 4500 K.

.Aby mohly tyto LED Cipy dosahnout Sirokého rozsifeni v oblasti
osvétleni, musi jejich komponenty vyrazné zlevnit, ale zaroveri mu-
sime udrzet stejnou Urover kvality a vykonu,” zdGraznil Stauss.
. Vyvijime za timto Ucelem nové metody, a to v celém technologic-
kém fetézci, od Cipové technologie az po vyrobni procesy a zapouz-
dreni.” Cisté matematicky vzato Ize jiz dnes vyrobit pfes 17 000
LED cipl o velikosti 1 ¢tverecni milimetr a osadit je na 150 mm
(6 palcovy) substrat. Vétsi kfemikové substraty by mohly zvysit
produktivitu jesté mnohem vice, pficemz vyzkumnici jiz vytvorili do-
konce prvni struktury na 200 mm (asi 8 palcovém) substratu.
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UX:3 ¢ipy na kiemikovém substratu:

1. Epitaxni vrstva
na kiemikovém
substratu

2. Vytvareni zrcadlovych
ploch a kontaktl
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4. Dokonceni ¢ipu
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3. Pfenos
na kremikovy
substrat a jeho odstranéni
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